Wroctaw, dnia 19-04-2024.

PORT/WZ/2024/05/00068

tukasiewicz Protokot z procedury o udzielenie zamowienia
PORT

20‘5“‘ Osrodek I. Nazwa i adres Zamawiajacego:

0zwoju L, ) . . , . L.
Technologil Sie¢ Badawcza tukasiewicz - PORT Polski Osrodek Rozwoju Technologii

ul. Stabtowicka 147, 54-066 Wroctaw

Przedmiot zamodwienia:
Pomiary rozktadu pél elektrycznych w heterostrukturach AlGaN/GaN przy pomocy

elektroodbicia

II. Informacja o sposobie upublicznienia zapytania ofertowego:

Zapytanie ofertowe zostato upublicznione w Biuletynie Informacji
Publicznej w dniu 15.04.2024r.

III. Publikacja zapytania ofertowego.

1) Data: 23.05.2024 r.

2) Adres strony internetowej: - https://bip.port.org.pl,
IV. Termin skiadania ofert: do 28.05.2024 r wifacznie

V. Wykaz ztozonych ofert.

Cena brutto taczna
Lp. Oferent oferty ilosc UWAGI
(PLN) punktow

VI. Wybér oferty.
Nazwa i adres Wykonawcy: -

Uzasadnienie wyboru: -

VII. Uniewaznienie postepowania: Postepowanie zostaje uniewaznione,
poniewaz nie wptynety oferty do toczacego sie postepowania.

Elektronicznie podpisany
Magdalena przez Magdalena Marzena
Marzena Milintowicz
o . Data: 2024.05.29 14:43:57
Milintowicz +0200

(Podpis osoby upowaznionej)
Przygotowata: Anna Kaszuba

Projekt pn. ,Wysokonapieciowe tranzystory GaN HEMT do zastosowan
w zasilaczach liniowych i ptytach indukcyjnych” finansowany ze $rodkow
- Centrum tukasiewicz na podstawie umowy nr 1/£-IMiF/CL/2023

Stronalz1
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